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摘要：建立了碳纳米管场发射环境下电子与气体碰撞的数理模型。通过实验观察和理论分析说

明：碳纳米管场发射显示器在常规阴阳极间距下，在不同真空度下的显示均为电子轰击荧光粉发光

所致，在低真空度下也无气体放电产生紫外光致荧光粉发光；当真空度太低时，气体电离会降低实

际加在阴阳极间的电压，致使电子无法发射。通过电子与气体分子的碰撞频率计算可以说明，用气

体压力与阴阳极间距的乘积作为标准衡量气体对场发射的影响比仅用真空度来衡量更为合理。场

发射显示器阴阳极间距越大，对真空度的要求越高。
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